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Approximation des 
régimes quasi-

stationnaires (ARQS)



• À la fin de ce chapitre, vous devez être capable de :

• Établir les conditions qui permettent de se placer 
dans le cadre de l’approximation du régime quasi-
stationnaire ;

• Reprendre l’étude des dipôles classiques de 
l’électrocinétique du point de vue des champ 
électromagnétiques en ARQS.

OBJECTIFS DU CHAPITRE



PROPAGATION & RETARD

Modification de la valeur d’une charge ponctuelle — retard à la modification du champ électrostatique à distance finie



PROPAGATION & RETARD



CONSÉQUENCE DE L’ARQS POUR 
UN BON CONDUCTEUR OHMIQUE



ARQS 
MAGNÉTIQUE VS ÉLECTRIQUE



RETOUR SUR LE 
CONDENSATEUR



CONDENSATEUR PLAN INFINI :
RÉGIME STATIONNAIRE



CONDENSATEUR PLAN FINI :
RÉGIME STATIONNAIRE

Gauche : vecteur champ électrique — Droite : ligne de champ et surface iso-potentiel



CONDENSATEUR PLAN :
ARQS ÉLECTRIQUE

• Dans le cadre de l’ARQS électrique, la capacité d’un condensateur plan s’écrit  :

C =
ε0S
e



EXERCICE D’APPLICATION 1



RÉSISTANCE OHMIQUE :
ARQS

• Dans le cadre de l’ARQS, la résistance d’un résistor ohmique cylindrique s’écrit  :

R =
L
σS





SOLÉNOÏDE :
ARQS MAGNÉTIQUE

• Dans le cadre de l’ARQS magnétique, l’auto-inductance d’un solénoïde s’écrit  :

L = μ0
πN2R2

L



EXERCICE D’APPLICATION 3


